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Bolim 4. : Uygulama

Malzeme Listesi:

Silisyum diyot

Zener diyot (10 V’luk)

8 kQ direng, 10 kQ direnc, 15 kQ direnc, 20 kQ direncg, 500 kQ direng, 1 MQ direnc¢
100 kQ potansiyometre, 1 MQ potansiyometre

2N4401 BJT Transistor

BC337 BJT Transistor

BF245 FET Transistor

Milimetrik kagit



Bolim 4.3. : Deney 3

Vi=20V, R=10 kQ olmak tzere; R/nin sirasiyla 2 kQ, 8 kQ, 15 kQ and 20 kQ oldugu
durumlar icin Vz ve I nin degerlerini élciiniiz. Olciilen degerleri teorik olarak
buldugunuz degerlerle kiyaslayiniz.
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Sekil 4.3. ilgili Sekil



